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ITT Intermetall Diode BAY21 Datasheet

BAY 17... BAY 21

Diffundierte Silizium-Flichendioden
fiir allgemeine Anwendungen
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Gewicht ca. 0,2 ¢ f S
MaBe in mm e ﬂ"mﬁ;ﬁ"h
In listenmé&Biger Ausfihrung werden "
diese Dioden gegurtet geliefert, el 3
Maheres siehe unter ,Gurtung"”.
Grenzwerte
Typ Sperrspannung
UgV
BAY 17 15
BAY 18 60
BAY 19 120
BAY 20 180
BAY 21 350
Durchlag-Gleichstrom bei Ty= 25 °C Ir 2501) mA
Richtstrom in Einwegschaltung Ig 2001) mA
mit A-Last bai Ty =25"C
Verlustleistung bei Ty = 25°C Pt 4001) mW
Sperrschichttemperatur ] 150 *C
Lagerungstemperaturbereich Ts =55..+150 “C
Kennwerte bei T; = 25 °C
DurchlaBspannung bel Ig = 100 mA Ug 0,8 (<1} v
Sperrstrom
BAY 17beillg= 12V g 10 (<100) LT
beilg= 12V, Tj=100°C g <15 pA
BAY 1Bbeilg= 50V g 10 (= 100) m
bei Ug= 50V, Tj=100°C I <15 nh
BAY 19 bel Ug = 100V Ir 20 (<100) nA
bel Ug = 100V, Tj = 100 °C In <15 A
BAY 20bei Ug =150V In 30(<100) na
bei Ug =150V, T;=100°C Ia <25 A
BAY 21bei Ug =300V In 30 (<100) nA
bei Ug = 300V, Tj = 100 °C In <25 T}

1) Dieser Wert gilt, wenn die Anschlugdréahte in 4 mm Abstand vom
Gehduge auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
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differentieller DurchlaBwiderstand ry 5 aQ
beilp=10 mA
Kapazitdt Crar 1.2 pF
bei Ug =10V, f = 500 kHz
Sperrverzug | . 1 us
beim Umschalten von Ig = 10 mA
auf Ug =10V, Ig=0,1 mA,

(RL=2KkQ, C, = 15pF).
Wirmewlderstand Rinu <0,311) Kimw

Sperrschicht - umgebende Luft

Die Dioden BAY 17..BAY 21 sind auch als Paara, Terzette oder Quartatte liafer-
bar. Innerhalb einer gepaarten Gruppe ist fir [g= 1 mAund [g= 10mAder Unter-

schied der DurchlaBspannungen <10 mV,
Bestellbeispiel: 400 BAY 18 als Quartatte

1) Diesar Wart gilt, wenn die AnschluBdrihte in 4 mm Abstand vom

Gehiduse auf Umgebungstemperatur gehalten werden,
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DurchlaBkennlinien zuléssiger DurchlaBstrom
Tj=25°C, Tj=100"C in Abhéngigkeit von der

Umgebungstemperatur
(siehe FuBnote auf Seite 94)
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ausgehend von T; = 25 °C (siehe FuBnote auf Seite 94)
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BAY 17... BAY 21

Sperrstrom differentieller DurchlaB-
in Abhéngigkeit von der widerstand in Abhéngigkelt
Sperrschichttemperatur vom DurchlaBstrom
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